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Sposób przygotowania powierzchni tworzyw do galwanicznego
pokrywania metalami

Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowa-
nia powierzchni tworzyw do galwanicznego pokry¬
wania metalami, a zwłaszcza tworzyw polistyre¬
nowych.

Znany jest sposób przygotowania powierzchni do
galwanicznego metalizowania tworzyw, lecz tyllko
w odniesieniu do akrylo-nittryloHbii^alddeno-polisty-
renu (ABS).

Sposób ten polega na poddaniu tworzywa ABS
powierzchniowemu odtłuszczeniu, następnie trawie¬
niu w kąpieli zawieraliąjcej roztwór kwasu siarko¬
wego 900 g/kim3 i bezwodnik kwaśni chromowego
25 g/dm3. Powierzchnię natrawioną uczula się
•w kąpieli z chlorku cynowego i kwasu solnego,
poazem aktywuje się w roztworze chlorku palla-
dawego i kwasu solnego. Po aktywowaniu nastę¬
puje chemiczne miedziowanie w kąpieli zestawionej
z dwóch roztworów, roztworu A zawierającego
siarczan miedziowy i formalinę oraz z roztworu B
zawierająjcego winian sodowo^potasowy i wodoro¬
tlenek sodowy. Na tej przewodzącej walrstwie mie¬
dzi osadza się galwanicznie połyskowe powłoki
miedzi, niklu i chramu. Spolsób ten nie znajduje
zastosowania do innych tworzyw.

Celem wynalazku jest sposób takiego przygoto¬
wania powierzchni przez trawienie, które umożliwi
uzyskainie metalowych powłok galwanicznych na
innych tworzywach, a szczególnie na polistyrenie.

Cel ten osiągnięto według wynalazku w ten
sposób, że tworzywo polistyrenowe, po uiprzedpim
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znanym odtłuszczaniu poddaje się wstępnemu dzia¬
łaniu trawiącemu w temperaturze 25°C w roztwo¬
rze: 2^metyllobuitadienu — 1,3, lulb buttaidienu — 1,3,
•lub cyMoperitaldienu, lulb dwuic^dlopentadienoi, lub
cyiklooktadienu, względnie mieszaniny składającej
się z Miku tych składników, w którym stosuje się
proporcje takich rozpuszczalników jak: metanol,
etanol, butanol, dioksan, aceton, dwumelylóforima-
mid. Następnie poddaje się znanemu (trawieniu
podidtawowemu jak dla tworzywa ABS.

Spolsób ten umożliwia metalizowanie tworzywa
polistyrenowego i zapewnia dobrą przyczepność
metalicznej powłoki do podłoża.

Sposób według wynalazku zostanie bliżej objaś¬
niony na przykładzie postępowania. Tworzywo po¬
listyrenowe pdddaje się najpierw powierzchniowe¬
mu odtłuszczaniu w znanej kąpieli o temperaturze
50^C zawierającej:

węglanu sodowego 40 g/drni8
fosforanu trójsodowego 20 g/dm3
altfenolu 0,8 g/dm3

Odtłuszczoną powierzchnię polistyrenu poddaje się
następnie działaniu trawienia wstępnego w kąpieli
o terriperatumze 25^, zawierająjcej roztwory węglo¬
wodorów dienowych w rozpus^czalnikaidh orga-
nicznyich, jak na przykład:

butadienu — 1,3 od 2 do 8 g/dm3
etanolu 640 g/dm3
acetonu 160 g/dm3
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Po faawiieniu wste^pinyim, powierzchnię tworzywa
polistyrenowego poddaije się znanemu dla tworzy¬
wa 4ASS) (trawieniu pckiisttawowemai w tempera¬
turze 653C w kąjpfiełi zawierającej:

(roztwór kwasu siairkowego 900 g/dm3
(bezwodnik kwasu dhromowego 125 g/dm3

Następnie tak natrawioną powierzchnię tworzywa
poMstyirenowego uczula się w kąjpiell:

KMoiteu cynowego (SnCl2H^O) 40 g/dim3
kwasu soflttiielgo (P01,d=lJ19) 360 g/dim3

w temjperalnirze pokojowej.
Z kolei prowadzi się akltywowanie uczulonej po¬
wierzchni w roztworze:

chlorku palfliadawego
kwasu solnego (Hd^d=lljl^)

Po aktywowaniu nalstępuje cihemiczne miedziowa-
nie w teniiperaltuffEe otoczenia 18° do 2i5°C, w cza¬
sie 15 min, w kąjpieli zestawionej pmzez zlanie
dwóch roztworów3

Roztwór A: siarczan miedziowy (CuS04-5H20)
24 g/dm3

formalina (HCHO) 60 g/dni3
Roztwór B: Winian sodowo^potasowy KIO g/dim3

wodorotlenek sodowy 25 g/dm3

0,2 g/dni3
3,6 g/dm3
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Do jednej części objęjtasciowej ntótwonu A dodaje
się jedną część objętościową roztworu B i jedną
część objętościową wody destylowanej. Po uzyskaniu
pierwszej warstwy przewodzącej miedzi, osadza się
na nich w znany sposób galwaniczne połyskowe
powłoki miedzi, niMu i chromu.

Zasitrzężenie patentowe

Slposób przygotowania powierzchni tworzyw do
galwanicznego pokirywania metaflaimi, w kltóryni
powierzchnię tworzywa poddaije się odtłuszczaniu,
trawieniu, uczulaniu, aktywowaniu, chemicznemu
miedziowaniu a następnie galwanicznemu osadza¬
niu na tej powierzchni połyskowych powłok mie¬
dzi, niMu i chromu, znamienny tym, że po od¬
tłuszczeniu powierzchni tworzywa polilstyrenowego,
pokjdjałje się ją wstępnemu trawieniu, w tempera¬
turze 25XJ, w roztworze zawierającym: 2 — mety-

2a lolbutaldien — 1,3, lulb butadien — 1,3, lub cyMo-
penftadien, lulb cyMookJtatiien, względnie mieszaninę
skiładaljącą się z killku .tych składników oraz roz¬
puszczalniki: metanol, etanol, butanol, dioksan, ace¬
ton duto dwulmetyllofanmaimid, a następnie prowadzi

25 się proces znanyimi sposolbaimi.

Zaikiady Typograifiicizne Łódź, zaim. 002/74 — 120 egz.
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